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独立行政法人情報通信研究機構発行の技術情報誌「情報通信研究機構研究報告」 
Vol.59 No.1 2013年7月発行の記事を、筆者及び情報通信研究機構の承諾を得て 
掲載しています。内容を一部加筆修正しています。 
 


